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【57】申請專利範圍
1.　一種光接收電路，包括：一光接收器，用以依據一輸入訊號產生一光電流訊號；一轉阻
放大器，用以依據該光電流訊號以產生一放大訊號；一輸出級，用以依據該放大訊號產

生一輸出訊號；以及一致能單元，耦接該轉阻放大器，該致能單元用以依據一致能電壓

源之狀態來吸收該光電流訊號或該放大訊號；其中該轉阻放大器藉由一輸入節點耦接該

光接收器且該致能單元耦接該輸入節點，或者，該轉阻放大器藉由一輸出節點耦接該輸

出級且該致能單元耦接該輸出節點。

2.　如請求項 1所述之光接收電路，其中該致能單元包括一控制元件及依序串聯之一第一電
阻、一第二電阻及一第三電阻，該致能電壓源藉由一第一節點耦接該第一電阻及該第二

電阻；該控制元件耦接該輸入節點或該輸出節點，且該控制元件藉由一第二節點耦接該

第二電阻及該第三電阻。

3.　如請求項 2所述之光接收電路，其中該第三電阻大於該第一電阻及該第二電阻之總和。
4.　如請求項 2所述之光接收電路，其中當該致能電壓源呈一浮動狀態時，於該第二節點產
生一分壓以開啟該控制元件；當該致能電壓源呈一接地狀態時，該分壓不足以開啟該控

制元件。

5.　如請求項 1所述之光接收電路，其中該致能電壓源所提供之電壓不大於 2V。
6.　如請求項 1所述之光接收電路，其中該轉阻放大器包括二放大器元件、二集極電阻及二
退化電阻，該二集極電阻用於偏置該二放大器元件並控制增益，且該二退化電阻用於穩

定增益。

7.　如請求項 1所述之光接收電路，其中該致能單元包括一 NMOS元件，且該 NMOS元件
耦接該致能電壓源且設置於該輸入節點或該輸出節點之位置。

8.　如請求項 1所述之光接收電路，其中該致能單元包括一 BJT元件及一保護電阻，該保護
電阻分別耦接該 BJT元件及該致能電壓源，且該 BJT元件設置於該輸入節點或該輸出節
點之位置。

圖式簡單說明
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圖 1為本發明之光接收電路之概略示意圖。
圖 2為本發明之光接收電路之第一實施例之示意圖。
圖 3為本發明之光接收電路之第二實施例之示意圖。
圖 4為本發明之光接收電路之第三實施例之示意圖。
圖 5為本發明之光接收電路之第四實施例之示意圖。
圖 6為本發明之光接收電路之第五實施例之示意圖。
圖 7為本發明之光接收電路之第六實施例之示意圖。
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